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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING AN ANTIFUSE AND ANTIFUSE FOR ALLOWING SELECTIVE ELECTRICAL

CONNECTION OF NEIGHBOURING CONDUCTIVE ZONES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER ANTIFUSE UND ANTIFUSE ZUR SELEKTIVEN ELEKTRI-
SCHEN VERBINDUNG VON BENACHBARTEN LEITENDEN BEREICHEN
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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing antifuse structures and antifuses, which can be selectively electrically
connected by neighbouring conductive zones. The inventive method comprises application of a reactive layer (3) on a first conductive
zone (2); structuring the reactive layer with the aid of a photolithographic method; application of a fuse layer (5, 6); elimination of a
@ reactive layer; application of a non-conducting layer (7); introduction of an opening into the non-conducting layer and introduction
= of conductive material into the opening in order to create a second conductive zone (8).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Antifuse-Strukturen und Antifuses, durch die be-
nachbarte leitende Bereiche selektiv elektrisch verbunden werden konnen. Das Verfahren umfasst das Aufbringen einer Opferschicht
(3) auf einen ersten leitenden Bereich (2), das Strukturieren der Opferschicht mit Hilfe eines photolithographischen Verfahrens, das
Aufbringen einer Fuse-Schicht (5, 6), das Entfernen der Opferschicht, das Aufbringen einer nicht leitenden Schicht (7), das Einbrin-
gen einer Offnung in die nicht leitende Schicht und das Einbringen von leitendem Material in die Offnung zur Bildung eines zweiten

leitenden Bereiches (8).
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